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溶融スラグとの反応

図. 1520℃3hのスラグ浸漬試験での溶損速度.

焼結体；
パルス通電加圧焼結
　　Al4SiC4；

　　1600～1750℃20min

　　SiC；

　　　1750～1900℃20min

スラグ試験条件
　1520℃ 3h in GMF-slag

Table Gasification Melting Furnace slag
SiO2 CaO Al2O3 MgO Fe2O3 Na2O K2O

43 21 17 4 8 5 2

図. スラグ浸漬後の侵食界面.

Al4SiC4では保護層が存在。

SiCでは局部的に損耗。
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Al4SiC4(s) + 9/2O2 → 2Al2O3(s)
+ SiC(s) + 3CO(g)

Al4SiC4(s) + 6O2 → 2Al2O3(s)
+ SiO2(s) + 4CO(g)

SiC(s) + 3/2O2 →
　　　 SiO2(s) + CO(g)

SiC(s) + O2 →
　　　 SiO(g) + CO(g)

図. 1700℃1hの空気中加熱での重量変化.

空気中での加熱

焼結体；
パルス通電加圧焼結
　　Al4SiC4；1750℃20min

　　SiC；1825℃20min

酸化試験条件
　1700℃ 1h in air

　　Al2O3板上
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図. 1700℃1hの空気中加熱後の断面.

SiC層が中間にできる。 気相により放出される。
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